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SEL Diode 1N914 Datasheet

jéSEL Silizium-Planar-Diode I “ 9'4

Ausfihrung
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode im Miniatur-Glasgehiduse, Kennzelchnung durch Farbringe —
auf der Kathedenseite beginnend — nach dem internationalen Farbeode.

Verwendung
Diode fir den Einsatz als sehr schneller Schalter

Abmessungen
(Male in mm)
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Grenzdaten

Verlustleistung Ty, = 25°C p 250 | mw |
Sperrspannung Tu=25"C Ug 75 W
DurchlaBgleichstrom 3 110 i
DurchlaBspitzenstram 25 Hz | bt 205 ma
DurchlaBstoBspitzenstram t=1s iFg 500 o
Maximale Sperrschichttemperatur +Tj 175 “C
Minimale Gehdiusetemperatur —Tg 65 “C
Maximale Lagertemperatur + Tg 200 “C
Minimale Lagertemperatur —Ts | 65 C

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



SEL Diode 1N914 Datasheet

1N914
Statische Kenndaten bei T, = 25 °C
Sperrstrom ! Up =20V Ir ! = 25§ na,
[ Ug - 75V | 5 A
Up = 20V Ir* | = 50 | A
DurchlaBstrom | Ug = 1V g | 10 | ma
Wirmewiderstand _l_ ohne Kihlfliche Rihu | 05 _i“E."mW
* Ty = 180 °C -
Dynamische Kenndaten bei Ty = 25 °C
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